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kumentow:
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11 - Pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone

12 - Przyrzady z akustyczng fala powierzchniowg
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RECENZJE

Maciej Wiadystaw Grabski

ISTOTA INZYNIERII MATERIALOWE]
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995

Prof. Maciej W. Grabski
z Wydziatu Inzynierii Materia-
towej Politechniki Warszaw-
skiej w swojej ksigzce wpro-
wadza czytelnika w istote tej
dyscypliny i budzi zaciekawie-
nie nowym podejsciem do za-

gadniefi materiatowych oraz Maciy Wiedlystiw Graneid
ich miejscem wobec innych

obszaréw nauki i wiedzy. Eru- I.S t_Ota_ "
dycja autora pozwala na po- inzynierii

taczenie informacji histo-
rycznych o rozwoju pogla-
déw i wiedzy w tradycyjnych
dyscyplinach prowadzacych do
uksztattowania si¢ nauki o
materiatach (inzynierii materia-
towej) z wspéiczesnym podej-
$ciem lokujacym zagadnienia
materialowe wobec réznych
dziedzin aktywnosci spote-
czenstw i1 z systematyka uw-
zgledniajacg réznorodne po-
wigzanie cech charateryzuja-
cych materiat.

Autor przedstawia klasyfikacj¢ materiatéw wykorzystujac w tym celu sposéb
porzadkowania atoméw w obrgbie fazy. Zachgca czytelnika do aktywnosci poznaw-
czej piszac, ze granice poznania natury stale rozszerzaja si¢. Przyjete podejscie do
nauki o materiatach od strony fizyki kaze pamigtac, ze fizyka nie ma jednolitej teorii
ciata stalego (tak jak ma kinetyczno-molekularng teori¢ gazow). Ksiazka uzupetnia
wyktad dla studentéw I roku tej specjalnosci i ma utatwi¢ studentom samodzielnos§¢

materiatowej *

OFICYNA WYDAWNICZA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
WARSZAWA 1995
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dociekan i aktywne spojrzenie na wybrany kierunek studiéw. Czytelnik zostat na
og6t przyzwyczajony w szkole Sredniej do chemicznych kryteriéw klasyfikacji mate-
rialtéw wyprowadzonych z energii wigzan migdzyatomowych. Takze przyzwyczaje-
nia inzynierskie diugo klasyfikowaty materiaty jako tradycyjne tworzywa: metale,
ceramike, polimery. W ksiazce czytelnik otrzymuje klasyfikacje wynikajaca ze struk-
tury materiatu (z punktu widzenia fizyki ciata statego).

Szerokie i interdyscyplinarne prowadzenie rozwazan, a takze niska cena wydaw-
nictw uczelnianych i dobra technicznie jako$¢ tych wydawnictw (w stosunku do
dawnych skryptéw) polecaja t¢ ksiazke czytelnikowi cenigcemu sobie usystematyzowang
i przystgpnie podang wiedzg. Ksigzke mozna poleci¢ takze elektronikom, fizykom,
chemikom, technologom dla zobiektywizowania ich spojrzenia na sprawy materiatéw,
a takze jako lekturg rozwojowa dla studentéw innych specjalnosci i maturzystéw -
nawet gdyby nie mieli wybra¢ studiowania inzynierii materiatowe;.

Namawiam czytelnikéw, szczegélnie kolezanki i kolegéw pracujacych w zakresie
materialéw i technologii dla potrzeb elektroniki w “skali monoatomowe;j” np. zajmu-
jacych si¢ monokrystalizacja, epitaksja, procesami litografii, implantacja, technikami
pomiarowymi charakteryzacji materialéw - do podzielenia si¢ z Autorem swoimi
uwagami, rodzgcymi si¢ na styku zastosowan wysokozaawansowanch technologii.
Nalezy pamigta¢, ze programy ksztalcenia studentéw w amerykarskich uniwersyte-
tach przygotowujace specjalistow, ktérzy beda dziata¢ w XXI wieku, zaktadaja zwiek-
szenie tematyki technologicznej i zalecaja traktowanie materialéw poréwnawczo
w réznych sytuacjach oddziatywan zewnetrznych (all materials across).

Recenzowat: Lukasz Kaczynski, Komitet Badafi Naukowych
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WKRETAKI CERAMICZNE

DO REGULACJI ELEKTRONICZNYCH ELEMENTOW STROJONYCH

(Cewek z rdzenlami, kondensatoréw dostrojczych, rezystoréw nastawczych, itp.)
Idealne narzedzie elektronikow !

© antymagnetyczne

© nie indukujgce prgdéw bigdzacych

© EvLien aapylnyen pomessczeniach

© o duzej izolacji termicznej i elektryczne)
koricéwkl ceramicznej

© trwate (koricowka ceramiczna
10 krotnie trwalsza od stalowej)

© wygodne (utozyskowana giéwka
rekojesci) i niezawodne
w uzytkowaniu

© estetyczne

© wielokrotnie tanisze
od zagranicznych
wkretakow
ceramicznych

wyréb
pozytywnie
zaopiniowany
w zachodnio-
europejskich
firmach
elektronicznych

wkretaki wykonywane sg w 6 typach:
- konicowka ptaska o 0,9x0,4 mm

- koncowka ptaska S 1,3x0,4 mm

- konficowka ptaska o 1,8x0,4 mm

- koricowka ptaska e 2,6x0,4 mm

- koncowka krzyzakowa &b

- koncowka krzyzakowa 57
Scieta

- Szczegotowe Informacje techniczne, handiowe

! oraz sprzedaz promocyjna w Dzlale Marketingu
Instytutu Technologll Materlatéw Elektronicznych
ul. Wélczyriska 133,

01-919 Warszawa 118 skr. poczt. nr 39

tel 34 97 30 lub 35 30 41 w. 101, fax: 34 90 03




KRONIKA ITME

NOMINACJE PROFESORSKIE

W dniu 30.09.1994 roku Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej w uznaniu dorobku naukowego
nadat Pani dr hab. Annie Pajaczkowskiej tytut
naukowy profesora nauk chemicznych.

Pani prof. Anna Pajaczkowska urodzita si¢ 4 lipca 1934 roku w Warszawie.
Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu ukoficzyta
w roku 1955 uzyskujac dyplom magistra chemii. W latach 1955-58 pracowata
w Laboratorium Badawczym Materiatéw Budowlanych na stanowisku asystenta,
a nastepnie podjeta prace w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN)
w Zakladzie Fizyki Pétprzewodnikéw, od 1974 r. w Oddziale Magnetykéw, kolejno
na stanowiskach st.asystenta, adiunkta i docenta. Od 1980 roku do 1990 roku piasto-
wata funkcj¢ zastgpcy kierownika Oddziatu Fizyki Magnetykéw IF PAN.

W roku 1973 na podstawie rozprawy “Badania réwnowag fazowych i krystaliza-
cja uktadéow HgS-Hg, HgSc-Hg, HgTe-Hg" uzyskata w Akademii Gérniczo-Hutni-
czej im. St.Staszica w Krakowie tytut doktora w dziedzinie chemii ciata statego. W
roku 1983 po przedstawieniu rozprawy “Wiasnosci fizykochemiczne a metody kry-
stalizacji roztworéw statych Mn II VI” uzyskata tytut doktora habilitowanego na tej
samej uczelni.

W toku wieloletniej dziatalnosci naukowej Prof. Anna Pajaczkowska wspétpra-
cowala z wieloma zagranicznymi osrodkami naukowymi.

W roku 1968 uzyskata stypendium w Instytucie Techniczno-Fizycznym im.
Joffego w Leningradzie, gdzie zajmowata si¢ badaniami proceséw wzrostu kryszta-
16w zwigzkéw tréjsktadnikowych metoda gazowego transportu chemicznego.

W 1976 r. przebywata przez 12 miesigcy na stypendium w Instytucie Ciata
Statego im. M. Plancka w Stuttgarcie, pracujac w Zaktadzie Chemii Ciata Statego
kierowanym przez prof. A.Rabenau. W roku 1978 przebywata w Grenoble na zapro-
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szenie Laboratorium Wysokich P6l Magnetycznych prowadzac badania ma-
-gnetycznych witasnosci statych roztworéw Mg-Hg-S i Mn-Hg-Se. Ponadto
prof. A.Pajaczkowska byta zapraszana przez wiele osrodkéw badawczych w Anglii,
Austrii, Norwegii, Butgarii, Rosji, Wiloszech i Niemczech, gdzie prezentowata wyni-
ki swoich prac.
Do najwazniejszych osiagnieé w dziedzinie wzrostu krysztatéw naleza:
- wyniki badafi nad detektorami podczerwieni (PbS, TLS),

- wyniki badafi w dziedzinie krystalizacji zwigzkéw II-VI i ich roztworéw statych
z metalami przejSciowymi Mn, Fe, Cr, badania fizykochemiczne tych zwiazkéw,
badania réwnowag fazowych niektérych uktadéw i znalezienie no$nika, ktéry
dzigki reakcji chemicznej z metalem przejSciowym powoduje wzrost ci$nienia
czastkowego do wartosci poréwnywalnej z parami rtgci i pozwala na wzajemny
transport masy w gradiencie temperatury,

- wyniki badan krystalizacji tlenkéw zwiazkéw o wiasnosciach magnetycznych dwu
i wielosktadnikowych jak granaty, ferryty, spinele, metodami z fazy ciekle;j
i gazowej, badania mechanizméw wzrostu,

- wyniki badan reakcji w fazie statej i krystalizacji nadprzewodnikéw wysokotem-
peraturowych oraz wyniki badafn magnetycznych i strukturalnych (rentgenow-
skich, neutronograficznych),

- otrzymanie zwigzkéw tlenkowych typu ABCO, w postaci monokrysztatéw,
a takze wyniki badan ich wtasnosci fizycznych i chemicznych oraz aplikacyjnych
jako podtozy pod wysokotemperaturowe warstwy nadprzewodzace (HTS).

Pani prof. Anna Pajaczkowska byta wspétorganizatorem i cztonkiem komitetéw
naukowych licznych konferencji. Recenzowata wiele rozpraw habilitacyjnych i dok-
torskich w kraju i zagranicg. Prof. Anna Pajaczkowska byta inicjatorka utworzenia
i pierwszym przewodniczacym powstatego w 1991 r. Polskiego Towarzystwa Wzro-
stu Krysztatéw. Jest tez inicjatorem i gléwnym organizatorem migdzynarodowe;j konfe-
rencji ICSC-F "96.

Jest réwniez czlonkiem Niemieckiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatéw i Amery-
kanskiego Materials Research Society.

Kierowata nastgpujacymi projektami badawczymi:

- w latach 1975-1990 projektem dotyczacym wzrostu krysztatéw i charakteryza-
cji wybranych tlenkéw o wiasnosciach magnetycznych, realizowanym we wsp6t-
pracy z Instytutem Chemii Ogélnej i Nieorganicznej Bulgarskiej Akademii Nauk,
wyréznionym mig¢dzynarodowa nagroda w roku 1985,
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- w latach 1987-1992 projektem nt. wzrostu krysztaléw, wtasnosci magnetycznych
i elektronowych wybranych spineli (MASPEC CNR), wykonanego wspélnie
z Instytutem w Parmie, - w roku 1990 projektem dotyczacym badan nad wzro-
stem krysztaléw objetosciowych o budowie ptytkowe;j typu Bi-Cr-Ca-Cu-O me-
toda ptywajacej strefy ze sktadu niestechiometrycznego realizowanego na pod-
stawie projektu-umowy z firma Xsirius Superconductivity Inc. USA,

- w latach 1992-1995 projektem obejmujacym badania krystalizacji i wtasnosci
fizycznych zwigzkéw typu ABCO, (A=Ca, Sr; B=zr., C=Al, Ga) stosowanych
jako podtoza dla warstw HTS,

- w latach 1992-1994 projektem dotyczacym poszukiwania nowych materiatéw
podtozowych pod warstwy HTS, okresleniem warunkéw ich krystalizacji i ba-
dania wiasciwosci.

Rozlegte kontakty i szeroka wspétpraca z renomowanymi osrodkami naukowymi
zagranicg zaowocowata pokaZznym dorobkiem publikacyjnym w czasopismach i ma-
teriatach konferencyjnych o zasiggu migdzynarodowym, obejmujacym 200 artyku-
16w i referatéw.

83



BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
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PROTOKOL Z WALNEGO ZEBRANIA CZE.ONKOW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
ODBYTEGO W DNIU 23 MAJA 1995 R. W KRAKOWIE

NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO

84

1. Otwarcie zebrania (przez ustgpujacego prezesa PTWK - prof. S.Hodorowicza).
. Wybbr na przewodniczacego zebrania prof. A.Pajaczkowskiej, na sekretarza ze-

brania dr A.Olecha (przy 2 wstrzymujacych si¢).

Zatwierdzenie proponowanego porzadku obrad: w pkt.9 “dyskusja” dodano
“i wolne wnioski”, w pkt.10 “ogtoszenie rezultatéw wyboréw” dodano “i pro-
gramowe wystgpienie nowych wiadz”.

. Wybrano Komisj¢ Wnioskowa w sktadzie: dr M.Czub, dr W.Sadowski oraz

mgr I.Pracka (jednogtosnie).
Wybrano Komisjg Wyborcza w sktadzie: prof. M.Drozdowski, mgr inz. A.Bajor,
dr M.Jakubczyk (jednogtoénie).

. Protokét z poprzedniego Walnego Zebrania przeczytat prof. T.ELukasiewicz. Pro-

tokét przyjeto jednogtosnie.

. Prof. S.Hodorowicz ztozyt sprawozdanie z dziatalnosci Zarzadu PTWK.
. Dr E.Talik przedstawita sprawozdanie i opini¢ Komisji Rewizyjnej nt. pracy

Zarzadu. Dyskusja:

- prof. A.Pajaczkowska zapytata o stan finanséw PTWK

- na pytanie prof. A.Pajaczkowskiej o stan finanséw PTWK podano, ze pod
koniec kadencji na koncie w Krakowie byto 1700.44 zi. Suma ta wraz z
dotacjami zostata wydatkowana na organizacj¢ Szkoty PTWK. Stan subkonta
warszawskiego na poczatku kadencji 1149.34 zi. Innych pienigdzy PTWK
nie posiada.

. Wnhioski w sprawie zmian w Statucie PTWK i wyniki gtosowan nad nimi:

- §10 ust.1: po dyskusji przeszedt ostatecznie wniosek o niezmienianie go (przy
5 wstrzymujacych si¢) tzn. pozostawienie go w wersji zmodyfikowanej na
poprzednim Zebraniu Walnym (i juz zarejestrowanej w sadzie);

- §14 ust.1 pkt.a: stowa “wtasciwemu Zarzadowi” zastapi¢ przez “Zarzadowi
PTWK?” przeszio jednogtosnie); _

- §16 ust. 2: po “Zarzadu Gtéwnego” doda¢ “witadz sekcji specjalistycznych”



oraz zmieni¢ dwa lata” na “trzy lata” (przy 1 wstrzymujacych sig, O prze-
ciw, reszta za);

- §18 po punkcie (4) dodac pkt. (5) “zatwierdzanie proponowanych przez urze-
dujacego prezesa kandydatur na stanowiska sekretarza i skarbnika” oraz po-
dnies¢ odpowiednio numery dotychczasowych punktéw 5-14 o jeden (dwa
wstrzymujace si¢, O przeciw, reszta za);

- §18 pkt.10 (wg starej numeracji) stowo “specjalnych” zastapi¢ przez “spe-
cjalistycznych” (jednogtosnie);

- §22 ust.1 pkt. a) zmieni¢ na “prezesa-elekta”, pkt. b) zmieni¢ na “Komisje
Rewizyjng”, pkt. c) oraz zdanie “Na pierwszym Walnym Zebraniu Czton-
kéw PTWK wybierani s takze Prezes i Sekretarz na pierwsza  kadencj¢”
usunaé (przy 2 wstrzymujacych sig, O przeciw, reszta za);

- §22 doda¢ ust.2 w brzmieniu:

“Walne Zebranie Czlonkéw zatwierdza bezwzgledng wigkszoscia gloséw,

w jawnym glosowaniu:

a) sekretarza,
b) skarbnika.

W celu sprawnego funkcjonowania PTWK zaleca sig, aby sekretarz i skarbnik

byli pracownikami osrodka, w ktérym miesci si¢ siedziba Zarzadu Giéwnego

(jednogtosnie);

- §22 dotychczasowy ust.2 przemianowaé na ust.3 i przeredagowac jak na-
stepuje:

“Po uptywie kadencji prezes-elekt, wybrany na poprzednim Walnym Zebraniu

Cztonké6w PTWK, automatycznie obejmuje funkcje¢ prezesa oraz odbywaja si¢

nowe wybory, o ktérych mowa w ust.1”, (jednogtosnie);

- §23 ust.1 zmieni¢ na “W skiad Zarzadu Giéwnego wchodza: prezes, pre-
zes-elekt, eks-prezes (czyli prezes z poprzedniej kadencji) i przewodnicza-
cy sekcji specjalistycznych. W sktad Zarzadu Gtéwnego wchodzg réwniez
sekretarz 1 skarbnik. W pracach Zarzadu uczestniczy Przewodniczacy Ko-
misji Rewizyjnej jako obserwator” (jednogtosnie);

- §23 ust.2: usungé “lub Sekretarza” oraz na korcu, po stowie “obejmuje”
zmieni¢ na “prezes elekt” (jednogtos$nie);

- §23 ust.3: po stowie “ustgpienia” dodaé “sekretarza lub”, zas po stowie “ka-
dencji” napisa¢ “ich funkcje obejmuja: osoby wyznaczone przez Zarzad na

~ zasadzie konsensusu” (jednogtosnie);

- §26 dotychczasowy tekst potraktowac jako ust.1 i dodaé ust.2 w brzmieniu:
“Cztonkowie Komisji Rewizyjnej wybieraja sposrdd siebie Przewodniczg-
cego Komisji Rewizyinej” (jednogtosnie).

- prof. T.Lukasiewicz zaproponowat, aby rozwazy¢ rozrszerzenie nazwy
PTWK o czton “im.prof. J. Czochralskiego”, w wersji ang. “Czochralski So-
ciety of Crystal Growth”, co pozwolitoby nalezycie uhonorowaé jednego
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12.
13

14.
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z najczesciej cytowanego w literaturze uczonego polskiego catkiem niestu-
sznie odsunigtego od pracy naukowej po wojnie i do dzi§ praktycznie nie
zrehabilitowanego,

- prof. M.Herman w odpowiedzi zaproponowat, ze moze by raczej ustanowic
“Czochralski Award, niz zmienia¢ nazw¢ PTWK.

Ustalono 15 minutowa przerwe.

Po przerwie prof. M.Herman przedstawit zebranym do akceptacji nastepujace

propozycje nowo wybranego Zarzadu:

- powotaé na stanowisko sekretarza Zarzadu Giéwnego PTWK dra A.Olecha
(UJ Krakéw), za$ na skarbnika PTWK dr B.Borzgcka-Prokop (UJ Krakéw)
(jawne glosowanie - obie propozycje przyjeto jednogtosnie).

- powotaé do zycia nastgpujace sekcje wraz z ustanowieniem ich animatoréw:

Sekcja Krysztatéw Litych (Objetosciowych) - prof. A.Pajaczkowska, ITME

Sekcja Cienkich Warstw - prof. M.Oszwaldowski,
Politechnika Poznanska
Sekcja Charakteryzacji Krysztatéw - prof. A Kisiel, UJ, przew.
Pol.Tow.Synchrotronowego
Sekcja Ciektych Krysztatow - prof. J.Zmija, WAT

Na Walnym Zebraniu zatwierdzono jednogtos$nie, by Zarzad poprosit ww. osoby

do organizacji sekcji, za$ na najblizszym Walnym Zgromadzeniu (nadzwyczaj-

nym) zostang zatwierdzone wszystkie tworzone sekcje - juz wg nowego, zare-

jestrowanego w mig¢dzyczasie, w sadzie Statutu.

- powotaé na organizatora i animatora Komisji Nagréd im. J. Czochralskiego
doc. T.Lukasiewicza z ITME (przyjeto jednoglosnie).

Dalsze wnioski

Prof. K.Sangwal wskazat na potrzebe wydawania biuletynu PTWK, ktéry po-

winien zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

- nad czym pracuje aktualnie Zarzad Giéwny PTWK,

- co robi si¢ w sekcjach i komisjach,

- informacje o dziatalnosci pokrewnych towarzystw i organizacji,

- sprawozdania z konferencji i szk6t (raporty personalne),

- informacje o dziatalno$ci naukowej w kraju (co si¢ robi w poszczegdlnych
osrodkach),

- informacje o ciekawych artykutach naukowych,

- listy do redakcji.

Pozostajg dylematy zwiazane z realizacja: czy ma to by¢ samodzielny organ

PTWK, niezalezny od ZG PTWK?, jak liczne winno by¢ kolegium redakcyjne

(red. naczelny, jego zastgpca, korespondenci, czy moze prowadzacy specjali-

styczne sekcje?), jaka redakcja technicza (sktad, druk, wysytka do czlonkéw),

moze ulotka ksero, co 2 miesiace albo wytacznie (lub réwnolegle) poczta elek-

troniczna?



Prof. M.Herman skrytykowat propozycj¢ niezaleznosci biuletynu od Zarzadu:
prof. T.Lukasiewicz popart propozycj¢ prof. M.Hermana, ze ITME wydrukuje
informacj¢ o PTWK; prof. K.Sangwal ponowit swoje watpliwosci, co do tego
rozwigzania; postanowiono sprawe t¢ pozostawi¢ do rozstrzygnigcia Zarzado-
wi PTWK. Przedyskutowano tez kwesti¢ wydania materialéw z obecnej Kon-
ferencji PTWK (padty propozycje: Prace ITME albo Zeszyty Naukowe UJ, seria
Nauk Chemicznych); prof. M.Herman zaproponowat poszukiwanie sponsora oraz
zwrdcenie si¢ (razem z prof. A.Pajaczkowska) z zapytaniem do red. “Materia-
t6w Elektronicznych” lub “Electron Technology” o wydrukowanie materiatéw
konferencji; ostatecznie t¢ sprawe réwniez pozostawiono do rozstrzygnigcia
Zarzadowi.

15. Informacje o nadchodzacych konferencjach przedstawili:
- prof. K.Sangwal: Kazimierz Dolny, wrzesiefi’95
- prof. A.Pajaczkowska: inf. o konferencji majacej si¢ odbyé w VIII'96 r.
- prof. J.Zmija: Zakopane X’96 (monokrysztaty) oraz III’97 (ciekle kryszta-

ty)
16. Na tym zamknigto obrady Walnego Zebrania PTWK.

Protokotowat Andrzej Olech

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW

ROZDZIAL 1

Postanowienia ogélne
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwe Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatéw, zwane w
dalszej czesci statutu PTWK.

§ 2.

Terenem dziatalnosci PTWK jest Rzeczpospolita Polska, a siedziba Zarzadu Gtéw-
nego - miasto Krakéw.
§ 3.

1. PTWK dziata na podstawie obowigzujacego prawa o stowarzyszeniach i posiada
osobowo$¢ prawna.

2. Towarzystwo ma prawo powotywania oddzialéw terenowych.
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§ 4.

PTWK moze przystgpowac do krajowych i zagranicznych stowarzyszen o podob-
nym profilu dziatania.

§ 5.
Zarzad Gléwny ma prawo uzywac pieczeci okraglej z napisem:
“Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztaléw Zarzad Giéwny”
§ 6.

PTWK opiera swoja dzialalno§¢ na pracy spotecznej ogétu czion-
kéw.

ROZDZIAL 11

Cele i srodki dziatania
§7.

Celem PTWK jest:

1) uprawianie i krzewienie nauk o krystalizacji oraz nauk pokrewnych,

2) umacnianie wigzi migdzy osobami zajmujacymi si¢ naukami o krystalizacji, za-
trudnionymi w réznych dziedzinach gospodarki narodowej i podnoszenie ta
droga ogblnego poziomu wiedzy w zakresie nauk o krystalizacji w Polsce,

3) aktywny udzial w migdzynarodowym ruchu dotyczacym problematyki wzrostu
krysztatéw, w tym $cista wspétpraca z Migdzynarodowg Unig Wzrostu Kryszta-
tow.

§ 8.
PTWK realizuje swoje cele przez:

1) urzadzanie spotkafi naukowych, szkét letnich, zimowych itp. oraz przez wspét-
prace z innymi instytucjami przy organizowaniu tych imprez,

2) wspétprace z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami nauko-
wymi oraz uczestnictwo w krajowym i migdzynarodowym ruchu naukowym,

3) zapraszanie i organizowanie przyjazdéw uczonych zagranicznych do Polski.

4) rozwijanie wspétpracy z wtadzami o§wiatowymi i instytucjami naukowymi, za-
ktadami pracy, przemystem i innymi instytucjami,

5) popieranie i nagradzanie badafi oraz popieranie dziatalnosci dydaktycznej zwia-
zanej z naukami o krystalizacji,

6) udzielanie pomocy cztonkom w udziale w zjazdach i konferencjach naukowych,

7) tworzenie sekcji i komisji do wykonywania okre§lonych zadaf,
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8)

9)
10)

wydawanie czasopism za posrednictwem instytucji powotanych do prowadze-
nia dziatalnosci wydawniczej oraz wydawanie ksiazek i broszur z dziedziny nauk
o krystalizacji i ich zastosowarn,

przedstawianie zastuzonych oséb do nagréd za prace naukowa,

inne formy dziatalnosci, zgodne z celami Towarzystwa.

ROZDZIAL 111

Czlonkowie, ich prawa i obowiazki

§09.
Cztonkowie PTWK dziela si¢ na:

1) zwyczajnych,

2) honorowych,

3) wspierajacych.

§ 10.

1. Czionkiem zwyczajnym PTWK moze zostaé¢ kazda osoba petnoletnia.

2. Czilonkostwo zwyczajne dzieli si¢ na czasowe i dozywotriie.

3. W przypadku czionkostwa czasowego obowiazuje sktadka roczna, podczas gdy
dla cztonkostwa dozywotniego ustala si¢ sktadke jednorazows.

4. Wysokos¢ sktadek cztonkowskich okresla Walne Zebranie Cztonkéw PTWK
na wniosek Zarzadu Giéwnego.

5. O przyjeciu na cztonka decyduje Zarzad Gtéwny na podstawie pisemnej dekla-
racji.

§ 11.

1. Cztonkiem honorowym moze by¢ osoba, ktéra potozyta szczegélne zastugi w
dziedzinie nauk o krystalizacji lub nauk pokrewnych, albo tez osoba wybitnie
zastuzona dla PTWK. Godnos¢ cztonka honorowego nadaje na wniosek Zarzadu
Gtéwnego Walne Zebranie Cztonkéw PTWK wigkszoscig 2/3 glosow.

2. Cztonek honorowy posiada wszystkie prawa czlonka zwyczajnego, a ponadto
zwolniony jest od obowiazku ptacenia sktadek cztonkowskich.

3. Czlonkiem wspierajacym moze by¢ osoba prawna lub fizyczna zainteresowa-

na dziatalnosciag PTWK, ktéra udzieli poparcia finansowego lub w innej for-
mie na rzecz PTWK i zostanie przyjeta przez Zarzad Gtéwny na podstawie
pisemnej deklaracji.

§ 12.

Czlonek zwyczajny ma prawo do:

|
| W

czynnego i biernego wyboru wiadz PTWK,
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2)
3)
4)
5)

udziatu w konferencjach naukowych i kursach organizowanych przez PTWK,
udziatu w realizacji wspotpracy PTWK z zagranicznymi instytucjami,
korzystania z ulg w nabywaniu wydawnictw PTWK,

korzystania z dofinansowania kosztéw udziatlu w konferencjach krajowych i za-
granicznych, w ramach posiadanych srodkéw.

§ 13.

Cztonek zwyczajny jest zobowigzany do:

1y

2)
3)
4)

przyczyniania si¢ do rozwoju PTWK i aktywnego udziatu w realizacji celow
statutowych,

przestrzegania postanowien statutu, regulaminéw i uchwat wiadz PTWK,
przestrzegania norm wspoéizycia spotecznego,

regularnego optacania sktadek cztonkowskich, w przypadku cztonkostwa cza-
sowego, w wysokosci ustalonej przez Walne Zebranie Cztonkéw PTWK.

§ 14.

Cztonkostwo zwyczajne czasowe ustaje na skutek:

a) wystapienia zgloszonego Zarzadowi PTWK na drodze pisemnej, przy czym
wystepujacego obowiazuje uregulowanie zalegtych skiadek,

b) skreslenia przez Zarzad z powodu zalegania z optata sktadek cztonkowskich
za okres diuzszy niz jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnies.

Cztonkostwo zwyczajne czasowe lub dozywotnie ustaje na skutek:

a) wykluczenia na wniosek Zarzadu, na mocy uchwaty Walnego Zebrania, za
czyny nie licujace z godnoscia cztonka PTWK lub za dziatalno$¢ na szko-
de Towarzystwa,

b) skazania cztonka prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego na kar¢ do-
datkowa utraty praw publicznych.

§15.

Przynaleznos¢ do PTWK czionka wspierajqcevg-?\ustaje na skutek:

1)
2)

wystapienia zgtoszonego na pismie Zarzadowi Gtéwnemu,

skreslenia, na podstawie uchwaty Zarzadu Gltéwnego, w zwiazku z utratg oso-
bowosci prawnej lub w zwiazku z zaleganiem z opfata sktadek za okres diuz-
szy niz jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnien.

ROZDZIAL 1V

Wtadze PTWK oraz ich kompetencje
§ 16.

1.Wtadzami PTWK sa:
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a) Walne Zebranie Cztonkdw,
b) Zarzad Gtéwny,
¢) Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarzadu Gtéwnego, wtadz Sekcji Specjalistycznych i Komisji Rewi-
zyjnej trwa trzy lata.
§ 17.
Najwyzsza wtadza PTWK jest Walne Zebranie Cztonkéw.
Walne Zebranie Czionkéw moze by¢ zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zebranie nadzwyczajne zwotuje si¢ na wniosek 1/3 cztonkéw, Komisji Rewi-
zyjnej lub Zarzadu Gtéwnego.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Czilonkéw nalezy:

1
2)

3)
4)

5)

6)
7
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

uchwalenie giéwnych kierunkéw dziatalnosci merytorycznej i finansowej
PTWK,

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdan z dziatalnosci Zarzadu Gtéwnego i
Komisji Rewizyjnej,

udzielanie absolutorium ust¢pujacemu Zarzadowi,

wybér w gtosowaniu tajnym czlonkéw Zarzadu Giéwnego i Komisji Rewizyj-
nej,

zatwierdzanie proponowanych przez urzg¢dujacego prezesa kandydatur na sta-
nowiska sekretarza i skarbnika,

prawo odwotywania Zarzadu lub poszczegélnych jego cztonkéw,
zatwierdzanie regulaminéw Zarzadu Giéwnego,

zatwierdzanie uchwat Zarzadu Gléwnego o przystgpieniu do innych organizacji,
nadawanie cztonkostwa honorowego na wniosek Zarzadu Gtéwnego,
podejmowanie uchwat w sprawie odwotan, skreslefi i wykluczen cztonkéw,
powotywanie specjalistycznych komisji i sekcji,

uchwalanie wysokosci sktadek cztonkowskich,

podejmowanie uchwat o zmianie statutu,

powotywanie oddzialéw terenowych oraz ich rozwigzywanie,

podejmowanie uchwaty o rozwigzaniu si¢ PTWK.

§ 19.

Walne Zebranie witadne jest do przeprowadzenia wyboréw i podej-
mowania uchwat w pierwszym terminie glosowania, zwykta wigkszoscia gtoséw
cztonkéw obecnych.
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§ 20.

. W Walnym Zebraniu Cztonkéw z gltosem stanowigcym biora udziat wszyscy

cztonkowie, a w przypadku os6b prawnych upowaznieni przez nich przedsta-
wiciele.

. W Walnym Zebraniu Czlonkéw z gtosem doradczym moga bra¢ udziat zapro-

szeni goscie.
g 21

. Prezes PTWK zawiadamia cztonkéw o terminie i miejscu obrad Walnego Ze-

brania Cztonk6éw, co najmniej na trzy miesiace przed zebraniem.

. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwotywane w terminie czterech tygodni od

daty zgloszenia wniosku i obraduje nad problemami, dla ktérych zostato zwo-
fane.

§ 22.

. Walne Zebranie Cztonkéw wybiera wigkszoscia gloséw, w tajnym gtosowaniu:

a) prezesa-elekta,
b) Komisj¢ Rewizyjna.

. Walne Zebranie Cztonkéw zatwierdza wigkszoscig gloséw, w jawnym gtoso-

waniu:

a) sekretarza,

b) skarbnika.

W celu sprawnego funkcjonowania PTWK zaleca sig, aby sekretarz i skarbnik
byli pracownikami osrodka, w ktérym miesci si¢ siedziba Zarzadu Giéwnego.

. Po uptywie kadencji prezes-elekt, wybrany na poprzednim Walnym Zebraniu

Cztonkéw PTWK, automatycznie obejmuje funkcj¢ prezesa oraz odbywaja si¢
nowe wybory, o ktérych mowa w ust.1.

§ 2Z3.

. W skiad Zarzadu Gtéwnego wchodza: prezes, prezes elekt, eks-prezes (czyli

prezes z poprzedniej kadencji) i przewodniczacy sekcji specjalistycznych. W
sktad Zarzadu Giéwnego wchodza réwniez sekretarz i skarbnik. W pracach
Zarzadu uczestniczy Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, jako obserwator.

. W razie ustapienia prezesa w czasie trwania kadencji jego funkcje¢, az do naj-

blizszego Walnego Zebrania Czlonkéw, obejmuje prezes-elekt.

. W razie ustapienia sekretarza lub skarbnika w czasie trwania kadencji ich funk-

cje obejmuja osoby nowowyznaczone przez Zarzad na zasadzie konsensusu.

§ 24.

Do kompetencji Zarzadu Giéwnego nalezy:
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2)
3)

4)
5)

6)
7
8)
9)
10)

11)

[y

kierowanie dziatalnoscia PTWK zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi
i uchwatami Walnego Zebrania Cztonkéw,

uchwalanie okresowych planéw dziatalnosci merytorycznej, preliminarza i budze-
tu,

zatwierdzanie bilansu,

powotywanie i rozwigzywanie sekcji naukowych oraz komisji specjalistycznych,
statych i okresowych, wraz z nadzorowaniem ich dziatalnosci,

zawieranie uméw o wspétpracy z innymi towarzystwami naukowymi, krajowymi
i zagranicznymi,

wystgpowanie do Walnego Zebrania Cztonkéw z wnioskami o nadanie czion-
kostwa honorowego,

podejmowanie uchwat o wstapieniu do stowarzyszen krajowych i zagranicznych,
zarzadzanie majatkiem i funduszami PTWK,

podejmowanie uchwat o nabywaniu, zbywaniu i obcigzaniu majatku nierucho-
mego PTWK,

przyjmowanie i skreslanie cztonkéw wspierajacych.

§ 25.
Uchwaty Zarzagdu Gtéwnego zapadaja zwykla wigkszoscia gtoséw przy obecno-
$ci co najmniej potowy czltonkéw, w tym prezesa lub przynajmniej eks-preze-
sa albo prezesa-elekta. W razie réwnosci glosow rozstrzyga gtos przewodni-
czacego zebrania Zarzadu.
Posiedzenie Zarzadu Giéwnego zwotywane jest co najmnej raz w roku.

§ 26.

. Komisja Rewizyjna sktada si¢ z trzech oséb.

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej wybieraja sposrod siebie Przewodniczacego Ko-
misji Rewizyjne;j.

§ 27.

. Komisja Rewizyjna jest powotana do prowadzenia co najmniej raz w roku kon-

troli catoksztattu dziatalnosci PTWK pod wzglgdem celowosci, rzetelnosci i go-
spodarnosci, ze szczegélnym uwzglednieniem dziatalnosci finansowe;j.
Komisja Rewizyjna ma prawo wystepowania do Zarzadu Gtéwnego z wnioskami
wynikajacymi z ustalen kontroli i Zadania wyjasnien.

Komisja Rewizyjna wystgpuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustepu-
jacemu Zarzadowi.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarzadu
Gtéwnego.

§ 28.

Zarzad ustala szczegétowy podziat kompetencji na swoim pierwszym zebraniu.
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§ 29.

. Wszelkie spory wynikte migdzy cztonkami PTWK w zwiazku z ich dziatalno-

§cig przy realizowaniu zadaf Towarzystwa rozstrzyga Sad Polubowny, ziozo-
ny z dwéch oséb wyznaczonych po jednej przez kazdg ze stron oraz wybrane-
go przez te osoby superarbitra. Cztonkowie Sadu Polubownego muszg by¢ czion-
kami PTWK.

. Zakres uprawnien i tok postgpowania przed Sadem Polubownym okresla osobny

regulamin uchwalony i zatwierdzony przez Zarzad Giéwny.

ROZDZIAL V

Specjalistyczne sekcje naukowe
§ 30.

. Specjalistyczne sekcje naukowe powotuje i rozwiazuje Walne Zebranie Czton-

kéw na wniosek Zarzadu Giéwnego.

. Kazda sekcja specjalistyczna nosi okreslong nazwe odzwierciedlajaca zakres jej

dziatalnosci naukowe;j.

. Sekcje specjalistyczne realizuja swoje cele poprzez dziatalnos¢ okreslong w §8.

2 4l

. Sekcje specjalistyczne dziataja pod nadzorem Zarzadu Giéwnego PTWK.
. Dziatalnoscig danej sekcji kieruja: przewodniczacy, jego zastgpca i sekretarz -

wybierani przez zebranie cztonkéw sekcji.

. Na wniosek Zarzadu Gtéwnego przewodniczacych sekcji zatwierdza i odwotu-

je Walne Zebranie PTWK zwykta wigkszoscia gloséw.

. Przewodniczacy sekcji powotuje swego zastgpcg i sekretarza sekcji.

ROZDZIAL VI

Komisje specjalistyczne

§ 32.

. Komisje specjalistyczne powotuje i odwotuje Zarzad Giéwny.
. Zakres, cel i tryb powotywania i rozwiazywania okreslonej komisji ustala Za-

rzad Giéwny.



ROZDZIAL VII

Majatek i fundusze
§ 33
Majatek PTWK stanowia nieruchomosci i fundusze.
§ 34.

Na fundusz sktadaja sie:
1) wplywy ze sktadek cztonkowskich,
2) dochody z nieruchomosci i ruchomosci bedacych w uzytkowaniu PTWK,
3) dotacje, subwencje i darowizny
4) dochody z dziatalnosci statutowe;.

§ 35.

Dla waznosci pism dotyczacych praw i obowigzkéw majatkowych
wymagane sg podpisy prezesa, prezesa-elekta lub eks-prezesa i
skarbnika PTWK.

ROZDZIAL VIII

Zmiana statutu i rozwigzanie si¢ PTWK

§ 36.

1. Uchwat¢ w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Cztonkéw wiek-
szoscig 2/3 gloséw przy obecnosci co najmniej potowy liczby cztonk6w.
2. Uchwata o zmianie statutu podlega zatwierdzeniu przez wiadze rejestracyijna.

§ 37.

Uchwat¢ o rozwigzaniu si¢ PTWK podejmuje Walne Zebranie Cztonkéw wiekszo-
$cig 2/3 gloséw przy obecnosci co najmniej potowy liczby czlonkéw.

Niniejszy statut uchwalony na Zebraniu Zatozycielskim PTWK w dniu 24 maja 1991 r.
zarejestrowano w Sadzie Wojewédzkim w Krakowie wraz z p6Zniejszymi zmianami:

1. poprawka WZCz PTWK z dnia 12 maja 1993 r.
2. poprawka WZCz PTWK z dnia 23 maja 1993 r.

Wydziat Cywilny: Ns Rej. ST 39/92 (z dnia 08.06.1992 r.)
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P POLSKIE TOWARZYSTWO WZROSTU KRYSZTALOW
POLISH CRYSTAL GROWTH SOCIETY

T [388 w

30-060 KRAKOW

ul. R. Ingardena 3

sekretariat : Dr A.OLECH

Tel : (12) 336 377 w. 267

Fax : (12) 346 515

E-mail : OLECH@,,,URL.CH.UJ.EDU.PL

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA ;
DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW

RN SCMMEINY . TREIPUIN { . oicnamssmmrmammisgmusossisnveremissiisnisssermsesssissss
MIEISCE PRACY, ADRES INSTYTUCIL, tel, fax,e-mail .......cccomsmsonsnsrsersssosensanessse

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

SR ANIOWISED) SELREROWEL . . isiitimiotisgivaciishossaiibrstunsssrmnciiapssssimsssns pvessns s sriaonss
ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE ZWIAZANE ZE WZROSTEM
TR RARTER YA TA KR YEEEAEOW, woisninuiihincapnmyamnogyisnibtii:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Prosz¢ o przyjecie mnie na cztonka Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatow.
Zobowiazuje si¢ do przestrzegania postanowiein STATUTU Towarzystwa, w tym do
optacania sktadek cztonkowskich.

Zgtaszam ched pracy w sekcji specjalistycznej (podkreslic):

a) Krysztatéw Objetosciowych

b) Cienkich Warstw

c¢) Charakteryzacji Krysztatéw

d) Krysztatéw Ciekiych ........................ 3 seeeressenenessenssssstestes
data, podpis
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Cztonkowie wprowadzajacy:

.......................................................................................................................................

podpis
pOdplS ...............
Decyzja Zarzadu o przyjeciu na cztonka PTWK
...................................... dnia .....cccovveenrnnennns
podpis
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Wskazowki dla autorow

1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosiy autoréw o nadsytanie artykutéw
zapisanych na no$nikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM,
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF,

RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcja. XLS, PIC, XLC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowac si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki moga by¢ poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

2. Artykut powinien by¢ wydrukowany czcionka o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjng interlinia, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron maszynopisu facznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone:
rownania, rysunki, tabele i itp.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczajace 200 stow. Tytut artykutu winien by¢ réw-
niez przettumaczony na te jezyki.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastepujace elementy: z lewej stro-
ny u gory artykutu tytut naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a) autora(éw), nazwa miejsca
pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na §rodku stronicy maszynopisu - tytut artykutu.

7. Rysunki i inne elementy graficzne:

7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, nazwisko autora,
pierwszy wyraz tytutu artykutu i nazwe pliku z zataczonej dyskietki.

7.2. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszczaé na oddziel-
nych stronicach, po tekscie.

7.3. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytut objasniajacy.

7.4. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym dorobkiem au-
tora(6w) nalezy zacytowaé zZrdédto, umieszczajac je w bibliografii.

7.5. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

7.6. Przyjmuje sig, ze zataczone zdjgcia i rysunki stanowig wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wy-
stepujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, petny tytul, nazwe
miejsce wydania, nazwe wydawcy, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykutu nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu, tytut
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kaminski P., Strupiniski W., Roszkiewicz K.:
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowv Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawaé w lewym marginesie.

11. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskiej.
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